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Telefunken Transistor TE13004

Datasheet

TE 13004 - TE 13005

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Schaltnetzieile, Lampanansteuarschallungen

Besondere Merkmale:
& |n Draifachditfusions-Technik & Kurze Schaltzeit
& Glaspassivierung & Verlustleistung 82.5 W

& Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

;I'_ - --—1 , J‘u.u- +B8a

Zubehdr
Isolierscheibe  Best Nr, 564 542

Absolute Grenzdaten TE 13004

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 300
Uzes 600

Emitter-Basis-Sperrspannung Uepa

Kollekiorstrom le:

Kolleklorspitzenstrom lem

Basisstrom ]

Basisspitzenstrom feing

PR I I -

Kollektor mit

Montageflache verbunden

Mormgehausa:

14 A 3 DIN 41869
JEDEC TO 220
Gewicht max. 2.5g

TE 13005

400
700

T B P e ol e
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Gesamiverlustieistung

Tease = 25°C Prai 62,5 W
Sparrschichtiemperatur T 150 a€£
Lagerungstemperaturbereich Taig =65..4+150 R

Warmewlderstand Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Gehiuse Rinic 20 KIwW
Kenngrifien

Tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollgktorreststrom
Uep=600Y  TE 13004 lpes S0 pA
Upg = TOO W TE 13005 Iz 50 A

T:a!e =150"C,

Upp = 600 W TE 13004 Ices 05 mA
Ueg=700%  TE 13005 lges ns mA
Kollektor-Emittar-Durchbruchspannung

Ie =100 mA, Le =125 mH, TE 13004 Ugnicen 300 W

Fig. 1. 2 TE 13005 Upmces 400 W
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

=1 m#A Upryean ) L)
Kaollektor-Emitter-Sattigungsspannung

lo=2A1g=05h UpEaar ' 1] v
Basis-Emitter-Sittigungsspannung

le=2 A lg=05A [T— 1.6 L)
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

Uce =5V, lc=— 10mA hie 10

Ueg=2W¥ le= 1A hee 10

Ueg= 1V lg= 4 A hee " 4
Transitfrequenz

Ugg =10V, Iz = S00 ma,

f=1MHz fr 4 MHz

f
n -;- =002 1, =03 ms
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Schaltzeiten Min. Tyvp. Max.

Ohmsche Last Fig. 3
Us =125V, I, =2 A,
lgy = =lgp =04 A,

f
I, = 25 ps, ; =0.01

Einschaltzeit tom 08
Speicherzeit L 35
Abfallzeit y 0o
Induktive Last Fig. 4,5

=28 lg; =045

Uisgmen = 300 ¥, Uggan = 5 V. Tease = 100°C

Speicherzait Loy 4.0
Abschaltbelastungszeit e 0.9

B4 4270
US:2= 10V

‘c=|3'.3-.l\ Lc=125 mH

e m
Us1=ﬂ...301|f i
v lg=54 T—?-
i J L —1)“(eRr) ce0
3 Impulse —
t
F 3
? =0,1
tn=10 ms fBriR
100
mil

Fig. 1 Megschaltung fur: Uesceo
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Fig. 2 Impulsdiagramm

__tug=12sv

S0V
62 0
L— 5214 1
In=25 ps T
P -
100 uF

1241 250 W I

Vie=2a

100 pF
1oV

B|=_rE-'2 0.4 &

“Uggop =5V Q B4 4271

Fig. 3 MaeBschaltung fur: Schaltzeiten mit ohmscher Last
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Fig. 4 MeBschaltung fir: Schaltzeiten mit indukiiver Last

Vkiamm

B azan

Fig. 5 Impulsdiagramm

Datasheet Rev. 1.3 — 01/19 — data without warranty / liability



